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--Tiinel Diyot

-Yapisi: Saf silisyum ve Germanyum maddelerine fazla katki maddesi katilarak -"'*r'l'?’-'—H—' Katot
imal edilen diyotlardir. Tunel Diyotun Sembolii

-Calisma prensibi: Tlnel diyotlar ters polarma
altinda calisirlar. Uzerine uygulanan gerilim belli bir
seviyeye ulasana kadar akim seviyesi artarak ilerler.
Gerilim belli bir seviyeye ulastktan sonrada
Uzerinden gecen akimda dusilis gorulir. Tinel L,
diyotlar bu diistis gosterdigi bolge icinde kullanilirlar. Vg
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-Kullanim alanlar:

¥

Yikselte¢ Olarak: Tinel diyot, negatif direnci
nedeniyle, uygun bir baglant devresinde kaynaktan cekilen akimi arttirmakta, dolayisiyla bu akimin
harcandigi devredeki glictin ylkselmesini saglamaktadir.

Osilator Olarak: Tinel diyotlardan MHz mertebesinde osilatér olarak yararlanilabilmektedir. Bir tiinel
diyot ile osilasyon saglayabilmek icin negatif direncinin diger rezonans elemanlarinin pozitif
direncinden daha blylik olmasi gerekir. Tlinel diyota seri bir rezonans devresi baglanabilecektir.
Tlnel diyotun negatif direnci - R=80 Ohm olsun. Rezonans devresinin direnci 80 Ohm'dan kiicik ise
tlinel diyot bu devrenin dengesini bozacagindan osilasyon dogacaktir.

Anahtar Olarak: Tiinel diyotun ©nemli fonksiyonlarindan biri de elektronik beyinlerde
multivibratorlerde, gecikmeli osilatérlerde, flip-flop devrelerinde ve benzeri elektronik sistemlerde
anahtar gorevi yapar

--Varikap Diyot

-Yapisi: N tipi Galliyum arsenid (GaAs) veya indiyum fosfat (InP) 'den yapilacak | Anot o—’”—c Katot
ince cubuklarin kisa kisa kesilmesiyle elde edilir. Varikap Diyotun Sembolii

-Calisma prensibi: Uclarina verilen gerilime (ph
oranla kapasite degistiren bir ayarl L6 \

oy
kondansatérdir ve ters polarma altinda calisir. 20 .

Diyota ters yonde gerilim uygulandiginda, 40 \‘r‘ari ap Divot
¢

temas ylizeyinin iki tarafinda bir bosluk (n6tr 20

bolge) olusur. Uzerine uygulanan ters polarma i M___H_ “‘\.._\
gerilimi arttig taktirde aradaki noétr bélge z ] ""‘"--....___‘_ ‘\\‘
genisliler. Bu da iki yari iletkenin aralarindaki o ““"m].al ?ﬂ?“im iy [~
mesafeyi arthrir. Boylece diyotun kapasitesi
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diiser. Gerilim azaltldiginda ise tam tersi

Ters vahiaj VIR {Valg)
olarak ndtr bélge daralir ve kapasite artar.




-Kullanim alanlar:

Avyarli devrelerin uzaktan kontrolii, TV ve FM alici lokal osilatorlerin de otomatik frekans kontrolii ve
benzeri devrelerde kullanilir.

Telekomiinikasyon da basit frekans modulatorleri, arama ayar devreleri, frekans cogalticilarda,
frekansin 2-3 kat blyitilmesi gibi kullanim alanlari vardir.

--Schottky Diyot

-Yapisi: Normal diyotun n ve p maddelerinin birlesim ylizeyinin platinle .-’-‘-.nmfl—ﬂ_‘—cri.aml
kaplanmasindan meydana gelmistir.

Sotki Diyotun Sembaolii

-Calisma prensibi: Cok yiiksek frekanslarda (izerine uygulanan
gerilimin yon degistirmesine karsilik veren vyani iletken
durumdan yalitkan duruma veya yaltkan durumdan iletken

Schottky

duruma gecebilen diyotlardir. Hizh degisimlere cevap
verebilen diyotlardir.

-Kullanim alanlari:

Mikrodalga alicilarinda karistirici olarak kullanilir. Ayrica,
modiilatér, demodiilator, detektor olarak ta yararlanilir.

--Foto Diyot:

P
-Yapisi: Asli alasim yoluyla yapilan bir NP jonksiyon diyotudur. Cam veya ﬂ«hoto—H—'Kah:.l

metal bir koruyucu icerisine konularak iki ucu disariya cikartilir, Folo Dipicbin Sieiibioki

-Calisma prensibi: Foto diyotlar ters polarma

altinda kullanilirlar. Dogru polarmada normal

diyotlar gibi iletken, ters polarmada ise n ve p P . it
maddelerinin birlesim ylizeyine 1sik diisene kadar
yalitkandir. Birlesim ylizeyine 1sik distiiglinde ise Breakdown Voltage

birlesim yiizeyindeki elektron ve oyuklar aciga cikar

ve bu sekilde foto diyot lzerinden akim gecmeye
baslar.

-Kullanim alanlar:

Uzaktan kumanda, alarm sistemi, sayma devreleri,

yangin ihbar sistemleri, elektronik hesap
makineleri gibi ¢esitli konulari kapsamaktadir.



--Led Diyot:

-Yapisi: GaAs (Galliyum Arsenid), GaAsP (Galliyum Arsenid Fosfat), GaP

(Galliyum Fosfat), GaP (Nitrojenli) katki maddeli PN diyotlardir.

-Calisma prensibi: Lede dogru polarma uygulandiginda p
maddesindeki oyuklarla n maddesindeki elektronlar
birlesim ylzeyinde nétrlesirler. Bu birlesme aninda
ortaya cikan enerji 1sik enerjisidir, diger bir deyimle
elektriksel enerjiyi 1sik enerjisi haline donstiiren
diyotlardir.

-Kullanim alanlari:

Isik yayan diyotlarin en yaygin kullanilma alani, dijital
Olcti aletleri, dijital ekranli bilgisayarlar, hesap
makineleri ve yazici elektronik sistemlerdir. Bu kullanma
seklinde, coklu 151k yayan diyotlardan yararlaniimaktadir.
Bazi hallerde 1sik yayan diyotlardan isaret lambasi ve 151k
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kaynagi olarak da yararlanilir. Optoelektronik kuplér de bir LED uygulamasidir.




